Si~-Fotodioden

Typ Grenzwerte Kennwerte bei Ta = 25 °C Bauform
Sperr- Sperr- | Betriebs- Sperrstrom Gesamt- Empfind- Wellen-
spannung | strom | temperatur kapazitédt bei UR lichkeit bei lénge
Vg g s Ig1) g2 Ctot Sa A A max
(V) (mA) (°C) (nA) (pA) (pF) v) (A/W) (nm) (nm)
SP 101 25 1 -40 ... 70 | 0,1 20 <40 20 0,3 500 820 46
0,6 820 46
0,45 900 46
SP 102 25 0,1 -40 ... 70 | 0,004 1,6 <10 20 0,3 500 820 47
0,6 820 47
0,45 900 47
SP 103 25 3 -40 ... 70 | 0,15 70 < 100 20 0,3 500 820 46
0,6 820 46
0,45 900 46
SP 106 25 -25 ... 85 < 35 10 0,5 850 900 57
1) bei Ee_: D, UR =20V 2) bei EV = 1000 Lux und einer Farbtemperatur der Strahlungs-
quelle von 2856 K; UR =20V
Typ Geh&use Dunkelsperrstrom Betriebsspannung spektrale Empfindlich- |[Impuls- Bauform
Bemerkungen bei E. =0 Ix keit bei U, = 10 V anstiegszeit
e R _
Ap ~ 850 nm
IRO UB Sa tr
(nA) (typ.) V) (A/W) (typ.) (ns)
SP 114 TO 39-Sockel mit 1 140 ... 300 0,4 200 (typ.) 48
Planglasfenster
Avalance-Fotodiode
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